OEM: RFT Transistor GC116 Datasheet

Germanium PNP Transistor

GC116

20V / 150mA

DATASHEET

OEM - RFT

Source: RFT Datenbuch Germanium Transistoren 71/72

Datasheet Rev. 1.0 — 03/19 — data without warranty / liability



OEM: RFT Transistor GC116 Datasheet

GC 116

Micht fiir Neuentwicklung

anium-pnp-Transistor der Bouform A 3/25-b noch TGL 11811 fir Vor- und Treiber-
n in NF-Verstérkern.
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ollektor-Basis-Spannung Ucan = 20V
or-Emitter-Spannung ~Ucer = 20V
~Ugno = 10V
=le = 150 mA
-|-. = 50 mA
it = #0°C
o = =25°C bis +65°C
Warmewiderstand Rinia = 0,38 grd/mW
Warmewiderstond Ringe = 0,05 grd/mW
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Kollektor-Basis-Reststrom ~leso 9 uh 18 uA ]
“Ucs = 15V
Kollektor-Emitter-Reststrom leer 25uA 250 pA
| -u::t = 20V 1
Ree = 1kiJ
Emitter-Basis-Reststrom ~lgsa 12pA  SOpA
-Ugs = 10V .
Dynamische Kennwerte .E
Ubergangsfrequenz fr 500 kHz
~Ucx =&V E E
'Ic = 2mA C]
KurzschluBstromverstérkung e 28 56 B 5
~Uee = 4V 45 90 =
-lc = 2mhA Fa| 140 D
f = 1 kHz 112 224 E
Rouschmaf F &dB 20dB
“Uee = &V
-le = 0,3 mA
R, = 5000
f = 1 kHz
Af = | kMHz
Vierpolparameter hyte 0,34 k2 13k} B
hise 0,54 kf2 21k C
=Uee = 6V hate 0.85 k2 33k2 D
sle . =2mA hite 1,35k 53k E
f = 1 kHz haze 20-10-%
hiage 200 pS
Bestellbeispiel fiir einen Transistor
. der StromverstGrkungsgruppe B Transister GC 116 B
570 KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT
. (ODER) [ H
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